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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Фундаментальні основи створення та методи дослідження нанорозмірних структур з керованими
параметрами для потреб енергокомплексу.

Назва роботи англійською:
Fundamentals of creation and investigation methods of nanoscale structures with controllable parameters for the
needs of an energy.

Реферат українською:
Встановлено, що пошарова адсорбція атомів гадолінію (Gd) та атомарного кисню (O) на поверхні Si(100)
дозволяє отримувати шаруваті системи із окислених атомів Gd. Відпал такої системи при 600°С приводить
до утворення стабільної поверхні з роботою виходу <1.0 еВ. Така система може бути використана для
створення джерел спін поляризованих електронів та для ефективних фотоемітерів в діапазоні вакуумного
ультрафіолету. Показано доцільність використання в якості чутливого елементу до газового середовища
гетероструктур In2O3+(5%)SnО2/ncSi. Досліджено вплив освітлення (LED: 350-650нм) на їх електрофізичні
властивості. Освітлення збільшує газову чутливість. Проведено дослідження магніто-транспортних ефектів у
нанометрових плівках пермалою в широкому діапазоні зовнішніх магнітних полів і орієнтацій зразків.
Виявлено ефект детектування мікрохвильового випромінення для області феромагнітного резонансу і спін-
хвильових збуджень. Вивчено ефекти магніто-транспорту в режимі паралельної накачки, проведена оцінка
зміни магнітоопору. Теоретично визначені та експериментально перевірені умови та обмеження коректного
використання ефекту Талбота в сенсорах оптичного хвильового фронту. Запропоновано та
експериментально продемонстровано новий метод вимірювання хвильового фронту, що грунтується на
спостереженні ефекту Талбота при адаптації дифракційної гратки до аберації досліджуваної хвилі.

Реферат англійською:
It was established that subsequent deposition of gadolinium and oxygen atoms (Gd, O) on Si(100) allows to produce
a layered system of oxidized Gd atoms. Annealing this system at 600°C leads to the formation of a stable surface
with work function values of <1.0 eV. This system can be used to create a source of spin polarized electrons or
effective photo-electron emitters in the vacuum ultraviolet range. The expediency of using In2O3 + (5%) SnO2 /
ncSi heterostructures as gas sensors is demonstrated. The effect of illumination (LED: 350-650nm) on their
electrical properties was studied, showing the increase of gas sensitivity. A study of magneto-transport effects in
nanometer permalloy films in a wide range of external magnetic fields and sample orientations was performed. The
effect of microwave radiation detection was revealed for ferromagnetic resonance and spin-wave excitation
regimes. The magneto-transport effects with parallel pumping were studied and the changes in magnetoresistance
values have been evaluated. Limitations of correctly using the Talbot effect in the optical wavefront sensors were
theoretically and experimentally verified. A new method for measuring the wavefront was proposed and
experimentally demonstrated, based on the Talbot effect observation, while adapting the diffraction grating to the
aberrations of the measured wave.
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VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Взаємодія електромагнітного поля з поверхнею твердого тіла та
наночастинками

Назва НТП англійською: Electromagnetic field interaction with solid state surface and nanoparticles.

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати:
Галузь застосування: фізика

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Вперше досліджено адсорбцію гадолінію та атомарного кисню на поверхні Si(100).
Встановлено, що пошарова адсорбція атомів Gd та O на поверхні Si(100) дозволяє отримувати шаруваті
системи із окислених атомів Gd. Відпал такої системи при 600°С приводить до утворення стабільної
поверхні з роботою виходу < 1.0 еВ. Система Si-O-Gd з малим значенням роботи виходу може бути
використана для створення джерел спін поляризованих електронів та для ефективних фотоемітерів в
діапазоні вакуумного ультрафіолету. Показано доцільність використання в якості чутливого елементу до
газового середовища гетероструктур In2O3+(5%)SnО2/ncSi, створених на основі нанострукторованого
кремнію. Досліджено вплив освітлення (LED: 350-650нм) на їх електрофізичні властивості... Визначено
коефіцієнти оптичного пропускання та поглинання плівок різних товщин методом спектральної еліпсометрії
відбиття та проаналізовано особливості залежності зміни коефіцієнта поглинання плівки. Максимуми
поглинання (405, 467, 526 та 608 нм), можуть відповідати
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